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R. JABLONSKI: Widmo EPR transmutowanego krzemu

W pracy byty badane defekty otrzymane w krzemie napromieniowanym neutronami.
Przewidywana koncentracja fosforu w badanych prébkach wynosita 4x10"cm™2 oraz
4.5%10" cm™2,

Wyprowadzono wzory wigzgce potozenia linii EPR dla defektow P1, P3, P6, A3, A5. Po-
wyzsze defekty zidentyfikowano metodg EPR pasmo X, pomiary przeprowadzono
w temp. pokojowej.

B.WAZYNSKA, M. B. SWIERCZYNSKA: Analiza metod badawczych materiatow prosz-
kowych stosowanych w technice elektronowej

Przeprowadzono krytyczng analize metod oceny wtasciwosci proszkow na przyktadzie
szesciu partii parawolframianu amonowego. Stwierdzono, ze dla uzyskania mozliwie
petnej charakterystyki materiatu proszkowego celowe jest stosowanie metod: telewi-
zyjnego analizatora obrazu, BET oraz elektronowej mikroskopii skaningowej. Pierwsza
i ostatnia z metod umozliwiajg ocene ksztattu ziaren, ich wydtuzenie wzgledne, wspot-
czynnik ksztattu, Srednig srednice ziaren i ich rozktad.

Metoda BET natomiast pozwala okresli¢ wielkos¢ powierzchni wtasciwej proszku, ktora
jest odzwierciedleniem reaktywnosci materiatu.

H. MAJEWSKA, A. PODGOPSKI: Pomiary wiasnosci akustycznych fal powierzchnio-
wych w LiNbQO,

Omowiono zastosowanie struktury testowej do wyznaczania predkosci akustycznej fali
powierzchniowej (v4 i wspotczynnika sprzezenia elektromechanicznego (k)w niobianie
litu.

Okreslono kryteria jednorodnosci monokrysztatow LiNbO, ze wzgledu na vri k.
Zastosowano metode do testowania kilku partii ptytek LiNbOs.

Potwierdzono przydatno$s¢ metody struktury probnej do testowania partii ptytek
LiINbO, ze wzgledu na parametry elektromechaniczne vsi k.
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R. JABLONSKI: EPR spectra in neutron-irradiated silicon

Neutron transmutation doping (NTD) — induced defects were investigated in silicon
samples where NTD produced phosphorus concentrations were 4x10™ cm™* and
4.5%10'"° cm™,

Eguations describing resonance magnetic fields of the EPR lines for NTD-induced de-
fects such as P1, P3, P6, A3, A5 were derived. There defects were indefitied by EPR
X-band measurements at room temperature.

B. WAZYNSKA, M. B. SWIERCZYNSKA: Analysis of experimental method characteri-
zing powder materials used in electronic technology

The aim ofthis paper is to analyse different methods, which can be appliedto an inves-
tigation of powder properties. Six samples of PWA powder are investigated.

For this purpose, it was foung, that the most appropriate to investigation of PWA po-
wder are automatic quantitative microscopy, BET and SEM.

The first method and the last one enable to determine the shape and size of grain, their
distribution and parameters characterizing grain geometry. The BET method however
allows to determine values of specific areas.

H. MAJEWSKA, A. PODGORSKI: The measurements of surface acoustic wave proper-
tiesin LiINbO4

The testing structure method and its application for surface acoustic wave velocity (v
and electromechanical coupling factor (k) measurements in lithium niobate have been
discussed.

Homogeneity criteria concerning v and k for LiINbO, single crystals have been deter-
mined.

The method has been applied for testing of some sets of LiNbO; (YZ) plates.
Usefulness of the method for testing of LINbO; plates with respect to electromechani-
cal parameters viapd k has been confirmed.
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P. ABNNOHBCKW: Cnexmpsi 3/1P 6 HeldmpoHHO 1e2up08aHHbIX KpUCmannax KpemHua

B pa6ore uccnenosaHbl ged ekTbl B HEMTPOHHO NErnpoBaHHbIX KPUCTans ax KpemMHus,
KOHUEHTpauma ¢occhopa B uccnedyembix obpasuax nonyumnacs 4x10™ cm™3
n4.5x10"% cm~3.

BoiBeaeHo hopmynbl ceaAsbiBao wme nonoxexnue nunuin MNP ans aedektos P1,P3, P6,
A3, A5,

311 pedexTbl NAEHTUDU UMPOBaHbI C MoMOoLWbio cnekTpomeTpa MNP Ha 9.1 Xy B kOMm-
HaTHOW Temnepartype.

B. BAXWUHbLCKA, M. b. WUBEPYUHBCKA: AHasiuz memoooe oyeHku ceolicrme nopou-
K08, NPUMEHAEMbIX 8 3/IEKMPOHHOU MEeXHO102 uU

MpoBeneH KPUTUYECKUIA aHaNM3 METOA0B OLUEHKN CBOMNCTB NOPOLWKOB Ha npumepe 6
naptmin napasonbgppama ammonua (MBA). [loka3aHO, 4TO MOMHYK XapaKTepUCTUKY
NopowkKa MOXHO NMPOBECTU, NPUHMMAA METOA aBTOMAaTU4YEeCKOro TeneBU3UOHHOro
aHanusatopa (TAO) (ksaHTOMeTpuuecknin metoa), BET n anekTpoHHO-cKaHnpyowei
MW KPOCKOMNUK.

Metoaom TAO nerko onpeaensetca dopma, BeNnnmunHa 3épeH, koadduumeHT bopmbl,
cpeaHui avameTp 3€peH U Ux rpaHynomeTpuyeckuin coctas. Metogom BET onpene-
NAETCA pa3mep NOBEPXHOCTM NOPOLLKOB, YTO, KaK U3BECTHO, ABMAETCA OYEHb BaXHOM
MUX XapaKTep CTUKOWN.

X. MAEBCKA, A. NOATYPCKW: Usmeperua ceolicme aKycmuYecKux no8epxHocm-
HbIx 8071H 8 LINBO,

O6cyxaeHo npumeHeHne NpoBHON CTPYKTYpPbI ANA ONpeAeneHns CKOpoCTU pacnpoc-
TPaHEHUA aKyCTUYECKOW BONHbI (Vi) N KOHCTaHTbl NbE€303NEKTPUYECKOro B3anmoaenc-
t8uA (k) B HMOGaTe nuTus.

OnpeaeneHo kpuTepusa ogHopoaHOcTH MoHokpucTannos LiNbO; oTHocuTenbHO vin k.
NpymeHeHo MeToa ANA KOHTPONA Heckonbknx naptum nnactuHok LiINbO,.
KoHcTatmpoBaHo npurogHocts Metoaa Npo6HOW CTPYKTypbl ANA KOHTPOMA NapTui
nnactmHok LiINbO; oTHOCMTENnbHO anekTpomexaHn4eckux napameTpos vin k.
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W dniach 13 -~ 16 czerwca 1984 r, ocbyta sie w Ryni pod‘Warszawa
II KONFERENCJA TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ ELTE 8,

Referaty przygotowane przez pracownikéw Instytutu Technologii Materiatdw

Elektronicznych w Warszawie mogg zqaleté Pafistwo w numerach 6 i 7/8

ELEKTRONIKI:

~ W, Wtosiriski, M. Kusowski, J, Senkara = "Technika prézni, a nowoczes~
ne materialy dla elektroniki" nr 6,

~ Z, Librant, W. Wiosiriski & "Materialy do zastosowari elektronicznych"
nr 7/8.

W naszym kwartalniku MATERIALY ELEKTRONICZNE w nastgpnych numerach dru-
kowane quqx ;

~ B, Surma =~ "Badania niektdérych wiasnoéci widma luminescencyjnego GaAsP",
= P, Kamifiski - "Centra defektowe w warstwach epitaksjalnych GaA..«.O 6P0 4 ’
~ S, Strzelecka, K. Nowysz, A, Bukowski = "Elektrycznie aktywne

defekty w krzemie domieszkowanym neutronowo',

Przygotowane komunikaty na sesjq¢ plakatowg takze drukowane bgdg w
MATERIAEACH ELEKTRONICZNYCH3

= Cz, Janusz =~ "Niobian 1litu",

- 8, Wilozydski = "Kwarc syntetyczny",

=~ J' Skwarcz, A, Szymkiewicz, E. Nossarzewska-=Ortowska - "Krzemowe
warstwy epitaksjalne o zadanym profilu koncentracji nodnikdéw',

- J, Sarnecki, J. Tomaszewski, A, Brzozowsgki - "Ograniczenie zjawiska
samodomieszkowania w krzemowych warstwach epitaksjalnych",

& W, Strupinski, W. Brzozowski - "Osadzanie warsiw epitaksjalnych dla
przyrzadéw emitujqcych éwilatio zielone", !

= A, Bukowski, W.' Jeske, B, lMajerowski - "Monokrysztaty krzemu @ 76 mm
z metodg krystalizacji beztyglowej". .

37
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INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu ulatwienia prac redakeyjnych zwigzanych z przygotowaniem mate-

ria¥u do druku redakcja prosi Autoréw o przesirzeganie podanych nizej
wskazdwek:

Te

Objetosci artykuléw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron
maszynopisu,

2 Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4,

3

bes

jednostronnie z interlinig /co drugi wiersz/, z marginesem 3,5 cm
z lewej strony, duza czcionkg,

Na arkuszu nie powinno byé wiecej niz 31 wierszy no 55 znakdi,
Wszystkie strony powinny byé numerowane,

Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, v ktdérych powirny
byé umieszczone rysunki i tabele.

Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé
osobno /nie w maszynopisie caXego artykuiu/, w 5 egzemplarzach na

oddzielnych arkuszach i numerowaé kolejno, U gdéry kazdej tabeli podacé
tytut objasniajgcy.

5. Artykuty nalezy nadsytaé w 3 egzemplarzachj powinny byé doigczone

6

T

&,

do nich krétkie streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angiel-
skim /réwniez w 3 egzemplarzach/.

Artykuty powixmy"w zagacdzie byé podzielone logicznie na czgéc'i y &

w czgscikoricowe] powinny byé sformutowane wnioskin Tytuxéw rozdzia-
16w nie nalezy podkre$laé, W miarg moznosci unikaé podziaXu ertykuiu
na oddzielnie zatytulowane czesciu' ‘

Rysunki powinny byé nadsytane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu,
lecz zalgczone oddzielnie w usztywnionej kopercie, Spisy rysunkdéw za-
wierajqce teksty napiséw pod rysunkami nalezy sporzadzaé vddzielnie '
/niezaeleznie od tekstu artykuiéw/y w 5 egzemplarzach, Rysunki nalezy
wykonywaé na przezroczystej kalce drukarskiej tuszem,

Fotografie powinny byé ostre i wykonane na biatym bryszczgcym papie=-
rze fotograficznym, Numery fotografii i powiekszenie nalezy podawac
na odwrocie = oXéwiciem,

Numeracjg nalezy onjgé ryswki i fotografie Iacznie /nie stosowad
oddzielnej numeracji 1la rysuakéw L cddzielred dla fotografii/,
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Te

Po zakoriczeniu artykutu nalezy pcdaé wykaz literati,xry, wymieuniegjgc
kolejno nazwiskc autora i pierwsze litery imion, peiny tytux dzieza,

. tytut czasopisma, nr tomu: i zeszytu, miejsce wydania i rok, ewentu-

10,

17,

alnie numer stronys, Pozycje wykazu literatury winny Lyé asumerowane,
w tekécie poworania na numer pozycji w nawlasach kwadretowyck, np. [1] .

Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych ozua~
czeh wielkoSci we wzorach itp. powinny byé zgodne z terminologiag
przyjeta przez Polskie Normy, Migdzynarodowy Ukiad Miar /31/ oraz

z innymi obowigzujgcymi przepisamis.

Maszynopis powinien byé bezwarunkowo przejrzany i czytlelnie popra=-

_ wiony przez Autora. Poprawek na stronie nie powinmo byé wigcey niz 5,

12,

134

G LF'

Redakcja ‘zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian recal=-
cyjnych, niezbednych skrétéw, korekty stylistyczreJ itp.

Fakt nadestania pracy do wydrukowania w "Materialach Elekironicznych!
uwazany Jjest za réwnoznaczny z oS$wiadczeniem Autora, 2e praca nie by=
Xe drukowana ani wystana do drukowania w Zadnym innym czasopismie
krajowym lub zagranicznym,

Autorzy proszeni sg o dokladue podawanie adresu LI numeru teiefonu
celem 2atwiejszego porozumicwania sie 1 ewentualnego przesiania nee
leznego honorarium,
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